BCY 58, BCY 59, BCY 65E (~2N 2483)

NPN-Transistoren fur NF-Vor- und Treiberstufen sowie

Schalteranwendung

BCY 58, BCY 59 und BCY 65 E sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Transistoren
im Gehéuse 18 A 3 DIN 41876 (TO-18). Der Kollektor ist mit dem Gehause elek-
trisch verbunden. Die Transistoren sind besonders fur NF-Vor- und Treiberstufen

sowie fUr Schalteranwendung geeignet.

Typ Bestellnummer
BCY 58 VI Q60203-Y58-G
BCY 58 VI Q60203-Y58—-H
BCY 58 1X Q60203-Y58—-J
BCY 58 X Q60203-Yb8-K
BCY 59 VI Q60203-Y58-G
BCY 59 Vil Q60203-Y59-H
BCY 53 1X Q60203-Y59-J
BCY 59 X 060203-Y58—K
BCY 65 E VII Q60203-Y65—E 7
BCY 65 E Vili Q60203-Y65—E 8
BCY 65 E IX Q60203-Y65-E 9
Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Emitter-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom

Basisstrom
Sperrschichttemperatur
Lagertemperatur

Gesamtverlustleistung
(Te = 45°C)

Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht—Luft
Kollektorsperrschicht—
Transistorgehause

2045
==

L1351 —»Lsz s

=T g5t

Gewicht etwa 0.3 g Malke in mm

\ BCY 58 ‘ BCY 69 | BCY65 E|

RthJU

RthJG

Statische Kenndaten (7, = 25°C)

32

32

7

200

50

200
—65 bis

+200

1

< 450

= 150

45 60 V

45 60 vV

7 7 v

200 100 mA

50 50 mA

200 200 °C
—65 bis | —65 bis °C

+200 +200

1 1 W

< 450 < 450 ‘CIW

< 1560 = 1560 ‘C/W

Die Transistoren werden nach der statischen Stromverstarkung 8 gruppiert und

mit rédmischen Ziffern gekennzeichnet.

178



BCY 58, BCY 59, BCY 65 E

Statische Kenndaten (7, = 25 °C)

Typ

BCY 65 E

BCY 65 E

BCY 65 E

- BCY 58

BCY 58/59| BCY 58/59| BCY 58/59| BCY 58/59 BCY 59
B-Gruppe il VIII IX X BCY 65E
Uce| I B B B B Uge

V | mA Ie/1g Ic/1g I/l Ic/1y v

5 0,01] 78 145 (> 20) | 220 (> 40) | 300 (> 100)| 06
b 2 170 250 350 500 0,62

(120 bis 220)| (180 bis 310)| (250 bis 460)| (380 bis 630} |(0,55 bis0,7)*
1 10 | 190 260 380 550 0.7

(> 80) (120 bis 400) (160 bis 630) (240 bis 1000)
1 50" | > 40 > 45 > 60 - 0.76
1 1009 > 40 > 45 > 60 > 60 0.76
Sattigungsspannungen: Ucesat | Uskssat |
(Ic =10mA; I =0.25 mA) 0.12(0.05 bis0.35) | 0,7 (0.6 bis0,85)| V
(I =100mA; Ig = 2,6 mA)?2) 0.3 (0,15 bis0,7) 0.9 (0,76 bis 1,2) | V
(I =50mA; Iy =1,25mA)Y) 01<0,7 09 <1,2 V

| BCY 58 | BCY 59 | BCYGSE |

Kollektor-Emitter- Reststrom
(Uees = 32 V) Ices 0.2(<10)| — — nA®
(chs = 45 V) ICES —_ 0.2 (< 10) — nA*
(UCES = 60 V) ICES —_— — 0,2 ((10) nA®
Kollektor-Emitter-Reststrom
(Uces =32V Ty =150°C) Tces 0.2(<10) | — —_ pA
(UCES = 45 V, TU = 1500(:) ICES —_ 0,2 (< 10) —_— pA
(UCES = 60 V, TU = 1500(:) ICES -_— _— 0,2 (< 10) pA
Kollektor-Emitter-Reststrom
(Uepg =32V, Uge =02V
Ty =100°C) Ich < 20 —_ — HA
(UCE =45 V; UBE =0,2V;
TU =100 OC) ICEX _ < 20 —_ ]JA
(UCE =60V; UBE =0,2V;
Ty =100°C) Tcex —_ —_ < 20 HA
Emitter-Basis-Reststrom
(UEBO =5V) IEBO <10 <10 <10 nA*
Kollektor-Emitter-Durchbruchs-
spannung (Iceo = 2 mA) Uegriceo | > 32 > 4b > 60 v*
Emitter-Basis-Durchbruch-
spannung (Iego = 1 pA) Uegrieso | > 7 > 7 > 7 v

1) gilt nur fir BCY 65 E
2y gilt nur fir BCY 58, BCY 59
*AQL = 0,65%
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BCY 58, BCY 59, BCY 65 E

Dynamische Kenndaten (7, = 25°C){ BCY 58 BCY 59 BCYG5E

Transitfrequenz (/e = T0 mA,;

Ucg=5V:f=100MHz) £ 250(>125)| 250(>125)| 260(>125)| MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat

(Ucso = 10V: f=1 MHz) Ccgo 35(<6) | 36(<6) | 3.5 (< 6) | pF

Emitter-Basis-Kapazitat

(Ugpo = 0.5 V. f=1 MHz) Cggo 8(<15) | 8(<15) | 8(< 15) | pF

Rauschmal (I = 0,2 mA;

UCE=5V:RG=2kQ:

f=1 kHz Af = 200 Hz) F 2 (< B) 2 (< 6) 2 (< 6) dB

Vierpoldaten (/. = 2 mA; Ueg =D V. f= 1 kH2)

B-Gruppe | Vil | Vil | IX | X |

Hi1e 2,7(1.6bis4,5)| 3.6 (2,5bis6)|4,5 (3,2bis8.5)[7.5 (4.5bis12)] kQ

h12° 1,5 2 2 3 10_‘

haye 200 260 330 520 —
(125 bis 250)| (175 bis 350)| (250 bis 500)} (350 bis 700)

hzae 18 (< 30) 24 (< 50) 30 (< 60) 50 (< 100) | uS

Schaltzeiten:

Arbeitspunkt: BCY 58; BCY 59; BCY 65 E
fo:lgyi—Igs ~ 10:1:1 mA; Ry = 5 kQ; R, = 5 kQ; Ugsg = 3.6 V.R_ = 990 Q

ty 35 ns I 400 ns
t, 50 ns te 80 ns
tain 85 (< 150) ns taus 480 (< 800) | ns

Schaltzeiten:

Arbeitspunkt: BCY 58; BCY 69
Io:1g =12 ~100:10:10 mA; R, =500 Q; R, =700 Q; Ugg =5 V: R =98 O

tq 5 ns t, 250 ns
t 50 ns t 200 ns
toin 55 (< 150) ns taus 450 (< 800) { ns

Schaltzeiten:

Arbeitspunkt: BCY 65 E
Io:iIgy:=Ig, ~50:5:5mA; R, =1kQ;R, =1,3kQ;Ugg =47V;R_=195Q

i 15 ns t 300 I ns

t, 50 ns t 150 ns

toin 65 (< 160) | ns  t,us | 450 (< 800) | ns
MeRschaltung fiir Schaltzeiten: ~Ugg +10V(Ugg)
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BCY 58, BCY 59, BCY 65 E

Ausgangskennlinien /¢ = F (Ucg):

Ausgangskennlinien J¢ = f (Ucg):
° ce) Ugg = Parameter (Emitterschaltung)

Iy = Parameter (Emitterschaltung)
mA BCY 58. BCY 59, BCY 65 E mA BCY 58, BCY 59, BCY 65 E
. S . 10
100 045mA & o,any,/ 0,35 mA 0,67V
// s
I 7 _~10,30mA Io
Tc 80 | b og
| LA | 025m
] 0,66V
/'/'// = omA
/ Ve P 0,20m
50 -/ LT . 8
1 0,15 mA
W
/ AT 0,85V
W= 0,10 mA b
Ja=0,00 mA
20 B 2 A
I
: 0,63V
0 0 Upp =082V
0 10 20V 0 10 0V
— Uz ~— g
Temperaturabhangigkeit
Kollektorstrom _1c =f(Uge) des Reststromes fcgp = £ (Ty)
Uceg = 1 V. (Emitterschaltung) fiir maximal zuldssige Sperrspannung
mm% BCY 58, BCY 59, BCY 66 E 26’; BCY 58, BCY 59, BCY 65 E
§ | —— Mittelwert i Y 7
L [ ——Giemerte T leea ’
paifp=2sc | JI 1f 3 ,
T UG ER 10 .
ol F=f= 5
5 . 4
H-H-H] 2 .
[ b [ / { 10 —
100 / / / L = 2
b ’[' '.' 1 101 /' .
|- 5 7
10-1 ! I ! ‘ P4
f o 0 pd
; = 0 2
] ] 5 y
I 1] J y.d Mitfelwer!
4 [ | I | - — — Streuwert T
0 ; - -y 10! |
d et " 0 50 100 150 °C

— Ty



